
















专利名称(译) 有机发光二极管元件和有机发光二极管显示器

公开(公告)号 US20180219169A1 公开(公告)日 2018-08-02

申请号 US15/504024 申请日 2017-01-17

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司
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当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 JIANG ZHIXIONG

发明人 JIANG, ZHIXIONG

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/5203 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/50 H01L51/5088 H01L51/5092

优先权 201611218916.X 2016-12-26 CN

其他公开文献 US10186678

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种OLED组件，包括：基板，设置在基板上的底部电极，
与底部电极相对的顶部电极，以及与底部电极间隔开的顶部电极;有机电
致发光元件，设置在底部电极和顶部电极之间;至少一个缓冲元件设置在
顶部电极和有机电致发光元件之间，和/或设置在底部电极和有机电致发
光元件之间，其中缓冲元件被配置为增强载流子平衡和电子传输性能以
及空穴传输性能。本发明通过设置缓冲元件来提高发光效率，缓冲元件
被配置为增强载流子平衡，电子传输性能和顶部电极与有机电致发光元
件之间的空穴传输性能，和/或底部电极和底部电极之间的空穴传输性
能。有机电致发光元件。
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